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Parametry wyjsciowe

+5V;  40A
+12V; 5A
. =BV 4A )

+24V ; 10A /z rozdzieleniem galwanicznym od poiostalych'wyjéé

WytrZzymatosé 'elektr. izolacji 500V, rezystancje izolacji
20 kom, Przetwornica DC/DC: +5V; 3A.

Nalezy zapewnié bezwzgledna ciagioéé napiecia w jego granicach
tolerancji na wyjsciu przetwarnicy DC/DC /+5V, “3A/ w przypa~-
dku wyleczanxa /zaréwno samoistnego .jak_ i.sygnatem TTL/
napiecia sicci. Przetwornica peninna pracowaé przy znsilaniu
bateryjnymosieciowym.

Wszystkie parametry zasilacza musza byc zachowane przy braku
ebcigzenia dooolnego lub dowolnych wyjéc.

Uchyb roboczy /z dryftem/ \
dla napigé - +5V; -5V i +12V -0*2%
dla napigé 24V: i +5V przetwernicy. Zi%.

Zmiana wyjSciowa oddzigiywania wzajumnage’ 0,1%.

Zasilanie:

+10V
-15%

Catkowite znieksztatcenie napiecia zasilaniu < 8%

Dla przetwornicy DC/DC  8....14V, '

Nalezy zaekranowaé w.oddzielne wiazki obwody sieci oraz
napigcid 24V, '

220V 48 400 +63HZ

Zabezpieczenia wyjsc
4
Zabezpieczenia nadpr@dowe

Prad zwarcia:

- dla wyjdcia 5V/40A = 50...70%
- dla‘puzostalychﬁwyjéé - 70%. i )
Maksymalna wartesdé¢ pradu egraniczenego 100.,.125%

Zabezpieczenie przepigciewe napi@é wyjsciowych 115...135%

po czym nastepuje zanik:inapiecia. /wartosc chwilowa/




Ge

ZabQZpieczanie podnapigciowe ' ,
a ‘m'ena iecia sieci. o
* P * abmzema ‘

WyZaczenie zasilacza w przypadku spadku napiec1a sieci do -
wartodci ponizej 80% napigcia nominalnego.

Zasilacz pesiada czujnik obnizenia napigcia zasilania siecio-
wego ponizej O'QSUn. Rozwiazanie konstrukcyjne czujnika
przekazane ZD EMP 3 pazdziernika 1985r.,

Czujnik genarujc 1mpulsy "41" przy napieciu sieci powyzej
0,85 Un, Zasilanie czujnika.z napigcia +5VB. Oznaczenie
sygnatu AC. ' . -

Zasilacz powinian zataczac sig samoczynnie przy pewrocie
napiecia zasilania siec;owego do wantosci dopuszczalnych
przez zasilacz zaréwno po obnizeniu lub po zanikach napigcia

sieci, W szczegélnosdci trwajacych powyZej czasu trzymania .

‘zasilacza /poziomu odpornosci na zaniki i obnizenia/. Pray
' podwyZszeniach o parametréch przekraczajacych poziom odporno=-

éci dopuszcza si¢ dzialanie zabezpieczen, truate wyZaczenie
zasilacza, ;

b. Spadek napie¢ wyjsciowych.

Wytaczenie wszystkich trzech wyjéé +6¥, +40A, -5V,4A, +12V,5A
w przypadku spadku ktéregokolwiek z.nich do'wartoéci 80% .

"wartod$ci nominalnej.

Népiecie 24V posiada oddzielne zabezpieczenie podnapigciowggs
na poziomie 80% wartosci nominalnej.

Zakresunastaniania nie okresla sig¢ i nie przewiduje si¢

innych wymagafi- napigé wyjsSciowych.niz okreslone w p.p. 1 1 2.

Potencjometry dostgpne od tylnej $cianki zasilacza,
rozmieszczenie dowolne,

7. Czas nagrzewania < 30 min.

8. Catkowity czas ustalania sig stanu przejsciowego przy
zmianach obciazenia od 10 do 100% - <2 ms.

9. Impedancja wyjsciowa dla czgstotliwoéci do 10,0 MHz <40,04Q
Nalezy podaé czestotliwos$é rezonansowg. . S

10, Temperatura otoczenia - ~-1o....+sé°c

\




/

11.
12,

i3.

14.

15,

Wilgotnosc wzgledna 20...80%
Cisnienie atmosferyczne 101:?5 kN/m>

Natgezenie pola magnetycznego statego Braz
o czgstotliwodci 50Hz 100Am,

Wytrzymatoséc izolacji:
zaciski sieciowe-obudowa 2,1 kV pr.st.
zaciski sieciowe-dowolne

‘zaciski inne ' 2,1kV pre.st.

wyjscie~obudowa _‘SOOV pr.st.

.

Dopusiczalne'poziomy zakXécen emitbwanyéh.

15.1. Poziom zakiéceri radioelektrycznych

1. w obwogzie zasilania i promienio-
wanychﬁgtoczenia
/PN=69/E~-02031 wyd,I1I grupa 9/

2. w obwodach wyjsciowych w zakre=
sie czestotliwosci do 30 MHz

15.2. Poziom zakidécerr impulsowych w‘obwquie

komuta ¢jt
zasilania sieciowego przy kchxéizhgé—

obwqdu zasilania /metoda EN10
PK 86/E~-06600/ .

l

15.3. Przetezenie pradu wiaczenia i czas

trwania przetgzenia /metoda wg.
PN~86/E-06600/,

' 15.4. Poziom zaklécert od bliskiego pola

elektrycznego i magnetycznego

/wg. PN-86/E - (88 ekt/ .

Poziom odpornosci na zaklécenia.

Poziom N

-

do 10 mV
/ew.do uzg./

< 500V

2dn/okres
do uzgodnienia/

do uzgodnienia

16,
16./1. impulsowe nanosekundowe 5/50ns >2 kv
/metoda SN 10 PN/E-06600/ .
~impul S
16.2. naéﬁksowe duzej energii 1,2/50Ps >2 kv

" co najmniej 0,53//metpda SN-30, SS30
wg . PN/E?Oééaq/hhv

Oy




16.3. Dynamiczne zmiany napigcia =zasilania

16.3.1. zaniki 0,85Un/0 co najmniej 20ms (okres sieci)

4

/metoda SS70 wg. PN/E?Q%EOC’/

16.3.2. obnizenia Un/0,5Un co najmniej 20 ms

16.3.3. podwyzszenia Un/1,3Un /Un/i,sdn/

o0 czasie trwania 20 ms /10 ms/ . .

17. Wytrzymaloéé na zakiécenia.

S 17.1. ‘Wielokrotne wlaczenia i wylgczenia :

17 2. Zaklécenla impulsowe duzej energii

1,2/50ps, 0,53, 5kv /do uzgodnienia/

17.3. Bynamiczne zmiany napigcia zasilania

" 18.

19.
20.

21,

parametry wyzsze od p.‘%éi.S.

Zataczanie zdalne - sygnaty TTL
- zataczone =~ sygnat "1"
- wytaczone =~ sygnat "0

‘Sygnal logiczny wylacza.i.zatacza caly zasilacz -

Obciazenie logiczne - 6 bramek TTL standard.
Zasilacz posiada przetacznik lokalnego sygnaiu ON/OFF |

1y

dla cel&vserwispwych.

Barwa zasilacza - szara.

Rozmieszczenie zaciskow.-

Zaciski napiegé wyjéciowych rozmieszczone s@ na sciance
tylnej zasilacza z jej lewej strony. Rozmieszczenie
zacisk6w podane jest na rys.le. ' .
Konieczne jest umieszczenie oddzielnego $rubowego zacisku
ochronnego. '

Napigcie sieci powinno byc doprowadzone przewodem
ekranowanym /linka, przekréj 1,5 mm /., z pragwej strony
tylnej $Scianki zasilaamcze w sposéb pokamzany na rys.l.

.

Diugoéé przewodu wychodzacego z zasilacza ~ 3 m.

éygnalizacja $wietlne: przewiduje sig¢ jako elementy sygnali-~
zacyjne diody elektroluminescencygne.

Elementy sygnalizécyjne,musza byé na piycie czolowej.
Rozmieszczenie dowolne.

é?
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22. Akumulatory rezerwy pami@ci wspdipracujace z przetwornica
5V, 3A beda umieszczone poza zasilaczem w oddzielnym
panelu.Zastosowane beda akumulatory niklowo-kadmowe
hermetyczne produkcji polskiej o pojemnosci 3,5A.h typ
KR=-35/62 wzgl. KRS-35/62, Akumulatory beda chiodzone .
przy pomacy elementéw P@ltieras

23, Przewiduje sig ewentualna mozliwo$C rozerwowania calego
uktadu przy pomocy péiprzewodnikowej przetwornicy ®
akumulatorowej produkowanej przez Fabryke Aparatury

_ Elektrycznej EFA /05-400 Glina k.Otwocka/;,Ze wzgledu na
. ' 'im;‘)ulsowg ‘obcigzenie sieci przez zasilacz nalezy stosowaC -
przetwornice¢ wigkszej mocy, zapewne conajmniej 3 kV .A

/typ TDE~1 albo FTS-1/. Konieczne jest przebadanie
wsp6ipracy przetwornicy z zasilaczem, co pozwoli na
okreslenie potrzebnego typu przetwornicy.
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